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Grafene

SWCNTs DWCNTs

* Auto riparante

e Alta conducibilita elettronica

e Alta conducibilita termica

* Uno dei materiali piu resistenti
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Outline

* Fabbricazione
e Simulazioni
e (aratterizzazione

* Applicazioni
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Esfoliazione meccanica

== 10 microns 10 microns »
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* Proprieta meccaniche
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* Proprieta elettroniche
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Caratterizzazione

* Microscopia elettronica (SEM)
* Micro-spettroscopia UV-Vis-NIR

e Fotoluminescenza

Microscopia AFM

* Micro-spettroscopia Raman
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Applicazioni — sensore di deformazione alle nanoscale
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Unita di memorizzazione
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Diodo termico
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Grazie per l'attenzione
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